1) Teniendo en cuenta la siguiente funcién:

F(A,B,C,D)=(A+B+C+D)[{A+B+C+D)[{A+B+C+D)[{A+B+C+D)0
(A+B+C+D){A+B+C+D){A+B+C+D)[{A+B+C+D)

a) Dibujar el mapa de Karnaugh.

b) Utilizando el mapa de Karnaugh, realizar la fundidiNTERM simplificada.



c) Dibujar la funcién simplificada utilizando un Unitipo de puertas légicas de dos
entradas.

d) Dibujar la funcion logica utilizando un multiplex@6x1



2) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 1:
Datos: R=8,6kQ; R,=3,3kQ; R;=1kQ; R4=5,6kQ; VA=10V; Vp;=0,7V (diodo de Si) y
Vp2=0,3V (diodo de Ge)
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Figura 1. Diodos rectificadores.

a) Calcular el punto de trabajo de cada diodo. Dibelj&ircuito, indicando sentidos
de corrientes y tensiones. Indicar la hipotess gomprobacion.






b) Calcular todas las corrientes del circuito. Indesien el dibujo del circuito del
apartado a).

c) Calcular la tension de todos los puntos del ciocuit

d) Calcula la potencia que absorbe cada resistermaaa diodo.



3) Explicar el limitador de tensién utilizando dosdts zener.



4) Teniendo en cuenta el siguiente circuito:
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Figura 2. Datos. Vcc=12V; V=6V, [=125; Vgeat=0,7V Vpexa=0,7V;
Veesa=0,25V
a) Calcular los valores de las resistenciasyRRs para que trabaje en el siguiente
punto: (Mg, Ic) = (6V, 3mA). ¢En qué zona estd? Razonar.
Dibujar la recta de carga, la caracteristica dda#l el punto de trabajo.
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b) Teniendo en cuenta los siguientes valores de $&steacias: B=30kQ; Rc=1,2kQ.
Calcular el punto de funcionamiento. Calcular lgtaele carga. Dibujar la recta de
carga, la caracteristica de salida y el punto denciétmamiento.
Nota: 1-Sefalar en la grafica todos los valoretedsion y corriente.

2-Indicar la hipétesis y la comprobacion.
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a) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 3, oétela siguiente expresion:
Va=f(V1,V>2). Decir cual es la funcion del circuito
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Figura 3. Circuitolineal. Datos: R =R, Y R, = R,
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